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摘要(译)

显示系统包括发光二极管（LED）阵列，第一和第二驱动器芯片，以及
显示基板上的一个或多个保护芯片。第一和第二驱动器芯片分别用于驱
动LED阵列的第一组LED和LED阵列的第二组LED。每个保护芯片包括一
个或多个静电放电（ESD）保护装置，以帮助保护驱动器芯片免受ESD
事件造成的损坏。在一个实施例中，每个ESD保护装置连接在显示基板
的一条或多条信号线，一条或多条电源电压线和电接地线之间。在一个
实施例中，至少一个保护芯片包括一个或多个电过应力（EOS）保护装
置，以帮助保护驱动器芯片免受EOS事件引起的损坏。
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